bHBK TpHCM-Khoa BBDT-BMDT
GVPT: HO6 Trung My ) )
Pap s0 cia Bai tip 6n thi mén Dung cu ban dan — AY1213-S1

Chuy:
e Vi BIT ¢ tich cuc thuan ta ¢6 Veeg(NPN) = Veg(PNP) =0.7V (Si) va ta sé& tinh gan ding I ~ .
e BIJT coécacdién ap & mién bio hoa: Ve sat(NPN) = Veg sat( PNP) =0.8V va Vce sat(NPN) = Vec sal( PNP)
=0.2V.
a) Tét; b) Bao hoa; c¢) Tich cuc thuan; d) Tich cuc thuén; e) Tich cuc thuédn; f) Bao hoa
a) Rg =377 KQ va RC =2 KQ b) Giir Rg = 377 KQ thi R¢ < 3.93KQ (dung diéu kién Vee > Veesat= 0.2V)
a) Re=183 KO, Re=1KQvaRc=1KQ; b) Rc<1.95KQ (dung dléu kién Vcg > VCE,sat: 02V)
Rg =165 KQ va Rc=3 KQ.
Rc=5.35KQ vaRg=7.15 KQ.
a) ICQ ~ 1.05 mA va VCEQ =14V
b) ICQ =23 mAva VECQ =14V
C) ICQ ~ 4.82 mA va VECQ ~1V
d) |CQ ~ 4.89 mA va VCEQ ~181V
7. a) lg=0.625mA, f=124va a=0.992
a) Ig=0.102 pA, Ic=1.19 mA va f= 117
8. a) Baohoaviflg> Ic
b) Ti’Ch cuc thuan vi Vge > 0 ( do lg > O) va Vee > VCE,sat
c) Tat
9. Hiy tim hiéu suit phat % = 0.9994; hé sé van chuyén mién nén B = 0.9982 va B ~ 416
10. R1=140Qva0<Rg; <21 KQ
11. V, =301V
12. b)dung xap xi Vege=0.7V = Vx=0.8V
13. BJT bao hoa= Vx=0.2V
14.
a) Piém tinh QcuaBJT: Icg=0.42 mA vaVceg=2.4 V.
b) hie=7144 Q, ht =120, he=0, va hee=0
¢) HO dan gm =~ 0.0168 S va do lgi ap AC Ay = Vou/Vin = 94
d) Dién tré vao nhin & cuc nén ctia BJT 14 6.36 KQ.
15.
a) Mudn c6 dong dién chuin Iz = ImA thi R =11.3 KQ.
b) R <12036 Q.

SNE W=

c) f =248 )
d) (xem lai cong thirc trong dap s6 ch5 BJT 2010) loyr= 1.942 mA
16. N-JFET: a) Triode; b) Tat c) Tat.

17. Ca 3 truong hop P-JFET déu bdo hoa
18. N-JFET c6 VTH =4 V, IDSS =10 mA va V/_\ = 0.
a) V&iVes=-2V, Vps tdi thiéu dé dung cu hoat dong & mién bao hoa 1a 2V
V(’)’iVGSI*ZVVé.VDs =3V=> ID: 2.5 mA
b) Cho Vps =3 V, vdi su thay ddi & Vgs tir —2 &én —1.6V = Alp = 1.1 mA
¢) Vi Vps nho, tinh gia tri cia rgs 6 Ves =0 Vvad Vgs=-3 V.
e Ves=0V: rg=200Q.
e Vgs=-3V:rg=2800Q.
d) Néu Va =100 V, JFET & mién bdo hoa véi dong dién Ip 1a 1 mA, 2.5 mA, va 10 mA thi c6 cac dién
tré ra ro tuong tng 1a 100 KQ, 40 KQ, va 10 KQ.
19. R; =200 KQ, R, = 100 KQ, Rp = 1 KQ va Rs = 1.5 KQ.
20. Cha }”2 Ta luén c6 Vgs = 0V > Vy = -5V
a) Tu VDS > VDS,sat = VDD >15V
b) T 0 < Vps < VDS,sat = 10V<Vpp< 15V
¢) Tir Vps> Vpssat = 0 <Rp <700 Q dé cho JFET vén & ché d6 bio hoa.
d) Tir0<Vps<Vpssat = 700 Q < Rp <1200 Q dé cho JFET van & ché do triode.
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21.
a) Ip=05mAvaVs=1.17V
b) NX: lg=2mA > Ipss = JFET dugc phéan cuc khong (:hing vi N-JFET Iu6n hoat d(f)r}g voi Ip < Ipss.
22. JFET trong hinh 14 c6 Ipss = 0.25 mA va V14 = -2V. Biét Vpp = Vss = 6V, hdy tim diém tinh Q cho JFET
vO1:
a) Rp=0vaRs=100KQ: JFET ¢ mién bdo hoa véi Ip~69.5 pA, Vgs = -0.95V,va Vps=5.05V
b) Rp=0vaRs=10KQ: Vo6 nghiém
¢) Rp=22KQ vaRs=100KQ: JFET & mién bdo hoa véi Ip =~ 69.5 LA, Ves~—0.95V,va Vps=3.53V
23. Vps = 743V (v6iVes=—1.17 VvaRs = 2.02 KQ)
24, Rs = 1757 Q (v6i Vgs = —0.88 V)
Khi d6 ¢ yéu cau gi voi Rp: 0< Rp <1800 Q
(Tl:l‘ dléu klén VDS > VDS,sat voi VDS,sat = VGS - VTH = VD > VG — VTH
Vi VG =0 va VD = VDD - IDRD = RD < (VDD+VTH)/|D )
25.
a) Diém tinh Vgsg =-0.65 V, Ipg~ 1.83 mA va hd dan gy, = 2.7 mS.
b) Téansb fr ~ 17.2 MHz.
26.
a) Biéu thite Vout/Vin= RDS/(RDS + RD)
V.
2l 5 (Ves —Viy )
b) Vi )/OUT/VIN =05=> RDs = RD =1KQ = VGS: -3.2V
Kiém tra lai Vgs=-3.2V > V1y =—-4V va2(Vgs—V) =2(-3.2V+4V) = 1.6 V >> 0.1V/2 =0.05V
= Thup hiép duoc
27. Hay cho biét mién hoat dong ciia N-EMOS c6 Viny=0.4V:
a) Vb=2V,V=0.7V,vaVs=0.5V = Tit
b) Vp=0.5V,Vg=1V,vaVs=05V = Triode
¢c) Vp=2V,Vg=15V,vaVs=05V = Bdo hoa
28. Hay cho biét mieén hoat dong ctia P-EMOS c6 Vip=-0.4V:

Vi Rp = 1IKQ va Ry =

a) Vp=0V,Vg=2V,vaVs=2V = Tit
b) Vp=03V,Vg=0V,vaVs=1V = Bao hoa
c) Vb=3V,Vg=0.6V,vaVs=2V = Triode
29. Ip=3.43mA vaVps=16.27 V ; Vgs=4.705 V.
30.
a) VTN =4Vva ,unCOXT=2mA/V2 SVGSz 5.79 V; |D ~ 321 mAva VDs ~11.58V
b) VTN =2Vva ,unC W =4 l’l’lA/V2 :>VGS ~3.76 V; ID ~ 6.23 mA va VDS =753V

oxf
31. Vgs=2.5V; Ip=0.56 mA va Vps=4.38 V
32. VGS = VDS ~532Vva ID ~ 4.68 mA
33.
a) VGS =3.53 V; ID =0.32 mA va VD5: 84V
b) gm=0.25mS va o, ~ 626 KQ
34, Vg =326 V; 0< Rp< 21.8 KQ

TD mdt so6 cdu héi trac nghiém

Cau DS Cau DS Céu DS

35 A 41 A 47 B

36 C 42 D 48 E

37 B 43 E 49 E Vps=13.8V
38 D 44 E 50 D

39 B I out=1.94mA 45 C 51 C

40 B 46 C 52 D
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